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摘要(译)

有源矩阵衬底包括TFT的矩阵阵列。双层薄膜包括铝 - 钕（Al-Nd）合金
的底层和高熔点金属的外层。双层薄膜形成用于连接TFT的第一互连
线。三层膜包括所述高熔点金属的下层，所述Al-Nd合金的中间层和高熔
点金属的上层。三层膜形成用于连接到TFT的第二互连线。
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